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Звіт №2
на тему: “Емітерний повторювач”

Схема емітерного повторювача у Electronics Workbench
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Смуга пропускання повторювача

П=250 МГц - 0 МГц = 250 МГц (з графіка Bode Plotter’а)
Коефіцієнт підсилення за напругою К
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R2=2,4 кОм
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Схема емітерного повторювача у Micro Cap
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Аналіз перехідних процесів:
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Смуга пропускання підсилювача:
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Нелінійні спотворення:
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Таблиця 2.1
	Параметр резистора в робочій точці
	Розрахований
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Таблиця 2.2

	Частота, кГц
	0,02
	0,05
	0,1
	0,2
	0,5
	5
	10
	50

	Uвих, мВ
	5,3
	6,5
	6,8
	6,9
	6,92
	6,925
	6,927
	6,91

	Uвх, мВ
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Ku
	0,5
	0,65
	0,68
	0,569
	0,692
	0,925
	0,6927
	0,691


Таблиця 2.3
	Uвх, мВ
	200
	400
	600
	800
	1000

	Uвих, мВ
	104
	277
	415
	553
	690


Амплітудна характеристика
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Амплітудно-частотна характеристика
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